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KOD: RAWO7 .11 EN

NAZO 7U/150 mm/17 Ah dvojuaroviiovy RACK
V: Bezpeénostny kryt pre skrine RACK
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URCENIE

Kovova skriia RAWO?Y je uréena na montaz poplachovej Ustredne a vstupnych/vystupnych modulov do skrifi RACK
19”. Skrifla ma odnimatelnd montaznu dosku (1. Urover) a odnimatelnt montaznu dosku s pantmi (2. droven). Skrifila ma
priestor na jednu batériu 17 Ah/12 V.

Montazna doska (1. uroven) ma otvory na montaz transformatorov radu TRP/TRZ a napajacich zdrojov radu
PS/PSB/PSG2 od spolo¢nosti Pulsar. Zavesna montazna doska (Uroven Il) je vybavena univerzalnymi otvormi na montaz
ovladacich panelov a rozsirujucich modulov nasledujicich spolo¢nosti: DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, PYRONIX, TEXECOM,
TELMOR, ROGER, EBS.

Prislusenstvo:

Moznost’ montaze:

- MMO019 — ochrannd rurka na kable 216 / 20 — napajaci kabel
- MMO020 — ochranna rurka na kable @21 / 29 — napajaci kabel
- ARAP16P — priama kablova priechodka fi 16 mm

- ARAP21P — priama kablova priechodka fi 21 mm

- Transformatory radu TRP/TRZ: 20+80VA

- Napajacie zdroje série PS..., PSB..., PSG2...

- Batérie
TECHNICKE UDAJE
Montazne rozmery: $=19", V=7U
Rozmery skrine: S$=430,V =310, H = 150 [+/- 2 mm]
Odporuéana batéria: 17 Ah /12 V (SLA)
Cista/hruba hmotnost” 6,2 /6,75 [kg]

Priestor pre transformator/napajaci zdroj: TRP: 20+80 VA, TRZ: 20+80 VA / Pulsar Seria PS..., PSB..., PSG2...

Prevadzkové podmienky: -10° C...+40° C, relativna vlhkost' 20 %...90 %, bez kondenzécie

Material: plech DCO1, hrubka: 1,0 mm, antikorézna ochrana, farba: RAL 9005

Uréenie: vnutorné

Ochrana proti neopravnenému zasahu: 2 x mikrospinac: otvorenie krytu, 0,5 A; max. 50 V DC. NC — normalne uzavreté kontakty
Uzatvaranie: Skrutkované: predna montaz 4 x M6

- upevnenie na predné kolajnice RACK 19" / 10 skrutiek M6 s maticami v baleni
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